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摘要(译)

本发明提供一种OLED阵列基板，其制造方法，OLED显示面板和OLED
显示装置。OLED阵列基板包括基板和设置在其上的多个像素单元，每个
像素单元包括TFT，第一电极，有机发光层，第二电极和依次设置在TFT
上的光耦合层，其中光学耦合层包括与第二电极接触的底部和朝向光出
射方向突出的拱形顶部。通过在OLED阵列基板上形成每个像素单元的光
学耦合层作为拱形顶部光学耦合层，OLED阵列基板，其制造方法，
OLED显示面板和本发明的OLED显示装置衰减全反射光耦合层内部的
光，从而提高光提取效率。
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